DISPOSITIVI ELETTRONICI Calcolo delle Concentrazioni

Calcolo delle Concentr azioni

Per i Semiconduttori Edringeci [ma anche Intrinseci (caso particolare di qudli Estrinseci con
IN, - N,|<<n)], al'Equilibrio Termodinamico, vagono le relazioni:

n+N, =p+N,| Neutralitadi Carica

2

np =n’| Leggedell’ Azione di Massa

che messe asistema, per un Semiconduttoredi tipo N (N, > N ,) danno come risultato:

n, :%?\ID - NA +'\/(ND - NA)2 +4nizg
n?

Pn =—
n

mentre per un Semiconduttoredi tipo P (N, > N ) danno come risultato:

1 ..

pp :E A- ND+'\/(NA- ND)2+4nizg
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n,=—
p pp

Approssimazioni

Se la concentrazione netta delle impurita € molto maggiore dela concentrazione de  portatori
intrinseci, cioe:

|ND - NA| >>0;,
lerelazioni di sopras possono scrivere:
per un Semiconduttoredi tipo N

n, @N,- N, se N,>N, (cioen=p+(N,- N,) @N, - N,, inpraticas trascurail valore
d p)

e per un Semiconduttoredi tipo P

p, @N,- N, s N,>N, (cioe p=n+(N,- Ny) @N, - N, inpraticas trascurail valore
di n)
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p
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n+N,=p+N, Neutralitadi Carica

np = n?

Legge dell’ Azione di Massa
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